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A Mitsubishi Electric vai lancar modulos RF MOSFET de alto rendimento e

de silicone para equipamentos transcetores profissionais
E o primeiro médulo MOSFET a permitir a montagem automatica em placas de circuito impresso

de transcetores profissionais

TOQUIO, 15 de junho de 2016 — A Mitsubishi Electric Corporation (TOQUIO: 6503) anunciou hoje que

vai lancar comercialmente, a 1 de julho, novos médulos de radiofrequéncia (RF) e alto rendimento de

transistores de efeito de campo de semicondutor de 6xido metalico (MOSFET), em silicone, com capacidade
de montagem automatica em placas de circuito impresso de equipamentos radio profissionais. Sendo 0s
primeiros modelos MOSFET na classe de poténcia de saida de 60 W com esta capacidade (segundo
investigacdo da propria Mitsubishi, a data de 15 de junho), é de esperar que estes médulos aumentem a
produtividade do fabrico de equipamentos radio profissionais ao eliminar a necessidade de aparafusamento e
de outros processos de montagem. Estardo disponiveis, enquanto par, dois tipos de modulo com circuitos de

transmissores para equipamentos transcetores profissionais.
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Par de médulos RF MOSFET de alto rendimento e de silicone
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Os amplificadores de alta poténcia para equipamentos radio profissionais sdo habitualmente instalados nos
armarios através de parafusos, originando pedidos de solu¢Ges de montagem mais eficientes. Para além de
responder a esta necessidade, os novos modulos MOSFET da Mitsubishi Electric vao ajudar a reduzir a

dimensdo e 0 consumo de energia dos equipamentos radio.

Funcionalidades do produto

1) Primeiro médulo MOSFET de montagem automatica
- Gragas a um design resistente ao calor que consegue suportar a temperatura da soldadura por
refusdo, os mddulos podem ser instalados automaticamente, o que ira aumentar a produtividade do
fabrico de equipamentos radio
2) Aotimizacdo do desenho dos circuitos reduz a dimenséo, o peso e o consumo de energia (em
comparacdo com a atual série RA)
- A otimizacdo do desenho térmico e dos circuitos reduz a pegada energética dos modulos para
metade e 0 peso dos atuais dissipadores de calor para um terco
- O consumo de energia foi melhorado através de uma reducdo de 80% na poténcia de entrada
necessaria (atualmente de 10 mW) e de um aumento de 5% na eficiéncia do dreno (atualmente de
60% no total)
3) Dois tipos de médulos disponiveis como par para equipamentos de transmisséo radio profissionais
- Os mddulos para andar excitador e andar de saida, disponibilizados como par, libertam os clientes
da necessidade de desenhar circuitos que estejam alinhados, aumentando ainda mais a
produtividade do fabrico

Calendario de vendas

) Especificagdes
Frequéncia de . - - —— )
) Modelo Tensdo de Poténcia de | Poténciade | Eficiéncia Envio
funcionamento ] ]
funcionamento entrada saida energética
RAO5H1317MS1
135-175 MHz 60%
RA60H1317MS1
RAQO5H3353MS1 ]
378-470 MHz 125V 10 mw 85 W 53% 1 de julho
RAB0OH3847MS1
RAQO5H3353MS1
440-527 MHz 52%
RAB0H4453MS1

*figura acima: médulo de andar excitador; figura abaixo: médulo de andar de saida
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Especificacdes

. ) o . Tenséo de
) ) Frequéncia de Poténcia Eficiéncia Poténcia )
Tipo de modulo Modelo ) funciona-
funcionamento | de saida do dreno de entrada
mento
Médulo de andar | RAO5H1317MS1 | 135-175 MHz
. 5W 50-60% 10 mw 125V
excitador RAQO5H3353MS1 | 330-527 MHz
RAB0H1317MS1 | 135-175 MHz
Médulo de andar
de said RAB0H3847MS1 | 378-470 MHz 60 W 55-65% 4W 125V
e saida
RAB0H4453MS1 | 440-527 MHz

Outras caracteristicas

1)

2)

3)

O alinhamento dos circuitos reduz a carga sobre o desenho de circuitos RF

Os circuitos com correspondéncia de impedancia incorporada maximizam o desempenho de

radiofrequéncia dos MOSFET de alta poténcia, ajudando assim a reduzir o prazo de desenvolvimento

de equipamentos radio profissionais

Maior flexibilidade de desenho para equipamentos radio compativeis com TDMA

A configuracdo independente da tensdo de porta para cada seccdo do amplificador facilita a

flexibilizacdo do desenho de equipamentos radio compativeis com Acesso Muiltiplo por Divisdo de

Tempo (Time Division Multiplexing Access - TDMA), uma tecnologia de acesso mdltiplo em

comunicacfes sem fios que permite a varios utilizadores partilhar o mesmo intervalo de tempo na

mesma frequéncia

Compativeis com varias normas internacionais de radio digital

O desenho de baixa laténcia multiplica a resposta da saida de poténcia a aplicagdo de tensdo de porta

por 10 (em comparacdo com produtos existentes), permitindo a compatibilidade com normas de radio
digital em vérios paises, tais como Digital Mobile Radio (DMR), digital Private Mobile Radio (dPMR),
Professional Digital Trunking (PDT), Terrestrial Trunked Radio (TETRA) e APCO-P25 (P25)
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Circuitos de transmissores dos novos modulos

Amplificador de andar excitador Amplificador de andar de saida
( ) - ™
Entrada: Saida:
10mwW T 85W
- J _ J
M@ddulo de andar excitador M@ddulo de andar de saida

Consciéncia ecoldgica
Estes produtos estdo em conformidade com a diretiva 2011/65/UE sobre Restricdo de utilizagdo de certas

substancias perigosas em equipamento elétrico e eletrénico (RoHS).

HiHH

Sobre a Mitsubishi Electric Corporation
Com mais de 90 anos de experiéncia no desenvolvimento de produtos fiaveis e de alta qualidade,
a Mitsubishi Electric Corporation (TOQUIO: 6503) ¢ um lider mundial reconhecido ao nivel do fabrico,
marketing e vendas de equipamento elétrico e eletronico utilizado em comunicagbes e processamento de
informacdo, descoberta do espaco e comunicacbes por satélite, eletronica de consumidor, tecnologia
industrial, energia, equipamento de construgdo e de transporte. Integrando o espirito do seu lema empresarial,
Changes for the Better, e do seu lema ambiental, Eco Changes, a Mitsubishi Electric procura ser uma
empresa ecoldgica lider a nivel mundial, enriquecendo a sociedade com tecnologia. A empresa registou
vendas de grupo consolidadas no valor de 4394,3 mil milhdes de ienes (38,8 mil milhdes de dolares*), no
ano fiscal terminado a 31 de margo de 2016. Para obter mais informacgdes, visite:
www.MitsubishiElectric.com
* A uma taxa de cambio de 113 ienes para o ddlar americano, determinada pelo mercado de cambio

de Téquio a 31 de margo de 2016
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